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Na bazie obliczen numerycznych zespdt naukowy
Politechniki Biatostockiej oferuje optymalizacje
konstrukcji  obiektdw  pod katem = efektow
oddziatywania pola elektromagnetycznego
(EM) i termicznego oraz przeprowadzenie
analizy wielowariantowej. Analiza ta pozwala
na rozpatrzenie réznych wersji obiektow i wyni-
kajacych z tego rozktadéw pol oraz wtasciwosci
elektrycznych, energetycznych i termicznych.

Doswiadczenie naukowcoéw, zaawansowane
oprogramowanie i jednostki obliczeniowe umozli-
wiaja prowadzenie kompleksowych badan w za-
kresie elektromagnetyzmu i elektrotermii:

istnieje mozliwos¢ tworzenia modeli 2D i 3D
obiektéw (urzadzenia, elementy, struktury,
uktady) oraz poddawanie ich analizie ze
wzgledu na rozktady pél fizycznych,

. przeprowadzane sg symulacje elementow
elektrycznych, wyznacza sie indukcyjnosci,
rezystancjeipojemnoscielementow elektrycz-
nych (dtawiki, rezystory, kondensatory) na
podstawie ich geometrii i zastosowanych
materiatéw,

. dokonywana jest optymalizacja konstrukcji
uktadow i urzadzen elektrycznych, np.
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transformatoréw w celu redukcji strat
energii oraz ocena wtasciwosci materiatéw
elektrotechnicznych, takich jak wspoétczynniki
odbicia i absorpcji,

projektowane sg czujniki (temperatury, na-
cisku) i sondy (pola magnetycznego, pradowe)
oraz okreslane sg ich charakterystyki,
przeprowadzane sg analizy temperatur
w osrodkach z elementami grzewczymi i chto-
dzacymi podczas nagrzewania i studzenia,
tworzone sg modele obliczeniowe istniejgcych
inowych obiektéw do innych programoéw CAD;
obliczane sa charakterystyczne wskazniki,
takie jak maksymalna temperatura, poziom
emisji pola EM, zastepcza impedancja, prady
i napiecia,

dokonywane sg analizy wptywu podwyzszonej
temperatury na rezystancje zyt przewodow,
przeprowadza sie ocene stopnia redukcji
obcigzalnosci pradowej przewoddw i kabli,
dokonywane sg oceny spadku efektywnosci
powtok stealth w zaleznosci od zmiany
czestotliwosci fali EM,

szacowany jest wzrost napiecia dotykowego
i krokowego na skutek zwiekszenia potenc-
jatéw pola elektrycznego w instalacji uzie-
miajacej (ochronnej).
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. tworzenie modeli numerycznych istniejgcych

i projektowanych uktadow,

. dobdr konstrukcji i parametréw
projektowanych struktur oraz ich ocena
pod wzgledem wtasnosci polowych
i elektrycznych,

0.5 . obliczanie rozktadéw pdl w modelach
2D i 3D,

. analiza wynikéw pod wzgledem polowym,

energetycznym, wtasciwosci zastepczych,

. optymalizacja konstrukcji urzadzen

ze wzgledu na efekty i wptyw pola

0 elektromagnetycznego i termicznego

Dostepna aparatura | — |

= program do obliczen numerycznych

Comsol Multiphysics z modutami obliczen

pol elektrycznych, magnetycznych, w.cz.,
termicznych oraz wyzej wymienionych pol

Katedra Elektrotechniki, sprzezonych,

Ene rg oe | e kTrO n | kl = jednostka obliczeniowa PC (AMD Ryzen
75800X 8 rdzeni; 32 GB RAM; Dysk SSD;

| Elektroenergetyki NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z mozliwoscia
ngz|a+ Elekfrg czny obliczen réwnolegtych).
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